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Power Field-Effect Transistor,; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 1N60G-TMS2-T
	生产厂家：	
	    UNISONIC TECHNOLOGIES
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	IHS 制造商	UNISONIC TECHNOLOGIES CO LTD
	包装说明	IN-LINE, R-PSIP-T3
	Reach Compliance Code	unknown
	风险等级	5.57
	雪崩能效等级（Eas）	50 mJ
	配置	SINGLE WITH BUILT-IN DIODE
	最小漏源击穿电压	600 V
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